Diese Unferlcgs i&f unser Eigenium. 
MiBbrauch, Verviei^aUigung od&r 
Mifieilung an Dritie wirJ verfolgt 




K 140 UD 8 A 



glfkir. Vterte u. Bmerkungm 



\ In Entwicklung B 080) 



El yt ~K on den sat o r 



C 2 Elyt”Kondensator 



100/25 TGL 37225 



100/25 TGL 37225 




Schichtwiderstand 



Sohlchtwiderstandj 
veranderbar 

Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand, 

verMnderbar 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand, 

veranderbar 



Schichtwiderstand 



Sch ichtwiderst and , 

veranderbar 



47 kOhiB 10% 513.1010 

TGL 27423 

490 kOhm 1% 23.309 TK 50 
TGL 36521 



22 kOhm 10% 513.1010 
TGL 27423 

124 kOhm'Tf; ■23:309 TK" 5 ^ 
TGL36521 

10 kOhm.10% 513.1010 
TGL 27423 




V£B MBBapparatBwerk 
Schhiheim 



627.01 - 00001 SL (4) 



EtsaU fiir 







































































Diess Unterlago isi unser Eigen turn. 
MiBbrauch, Vervielfaltigung oder 
Mitteilung an Dr Hie wird verfolgt 




Kurzbs- 

iakbnung 



R 17 I Sohieht wider stand 



^3 Schlchtwlderstand, 

veranderbar 




Miniaturdrehschalt er 



3 



Sach-Nr. 



0 kOhm 1% 23.309 TK 15 
36521 



70 kOhB 10% 513.1010 
GL 2742^ 



eiekin Vferie u. Bemerkungen 




DS 1/12-06//1/V/2/2 
'GL 32422 - 





VT 1 


Transistor 


VT 2 


Transistor 



;P 303 G 


UdSSS 


;p 303 G 


UdSSR 





AndrMm-Nn\ Tag | MeBapparatewerk 

Schloiheim 



SehalHalWstW’Nr, 

627.01 - 00001 SL (4) 



Ersatz fiir 










































Diese Uni&rlaga iHi unser Eigenium. 
MiBbrauch, Vorvleifalfigung odor 
MiHeilung an Dnfie wird verfotgi. 



2 


3 


Benennung 


Sach-Nr. 


Schaltkrels 


D 100 D TGL 26152 


Schaltkreis 


D 100 D TGL 26152 


Schaltkrels 


K 140 UD 8A 


Schaltkrels 


MAA 741 C 



tlekir. Weiie u. Bemerkungen 



N 3 



N 4 Sc 



N 5 S 



N 6 S 





C : 


2 


Q| 


c 


h- 


c 


5 


c 


6 


c 


7 


c 


8 


c 


9 


c 


10 


Bfl 


c 


12 


c 


13 


c 


14 



Elyt-Kondensator 



C 2 Elyfc-KondenBator 



Elyt-Kondensator 



C 4 Elyt-Kondensator 



Kondensator 



Kondensator 



Kondensator 



Kondensato 



C 9 KT -Kondensator 



C 10 KT -Kondensator 



MKT -Kondensator 



C 12 MKT-Kondonsator 



ato 



C 14 Kondensator 





UdSSE 



CSSR 



CSSR 



CSSR 



CSSR 



CSSR 



CSSR 



nach Aussuch- 
vorschrift 



4,7/40 TGL 35B07 



22/16 TGL 35807 



22/16 TGL 35807 



100/10 TGL 35807 



^:dvU-Z-1 5/80-63 TGL 35781 



EDVU-Z-1 5/80-63 TGL 35781 



EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781 



EDVU-Z-33/ 50-63 TGL 35781 



470/10/630 TGL 38159 



470/10/630 TGL 3B1S9 



1,5/20/100 TGL 31660 



1,5/20/100 TGL31680 



EDVU-Z~33/50-63 TGL 35781 



EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781 






^ Aussuchdat en : 



DargaateUi auf 



•SI, 5 mV 



30 nA 




YEB MeBapparaiswm-k 
Schloifteim 



BBnsnnung 




Voi^erstdrker 


100 /uV/cm 


SchaHhlUhtien4Jr. 




629.01 - 00001 


SL (4) 


1 Ermtz fdr * i 




BktHHn 






























































































’Diese (Jnierlagelsf unser Eigenium. 
MiBbrauch, Vavielfaliigung oder 
MHieilung an Dritte wird verfolgt 




C 15 







9 



C 20 



C 21 



E 12 



MKT -K ondensat o r 



MKT-Kondensator 



KT”Kondensator 

KT-Kondensator 



MKT “Kondensat or 



MKT-Kondensator 



“Kondens 




R 1 Schichtwiderstand 



R 2 Schichtwiderstand 



R 3 Schichtwiderstand 



R 4 Schichtwiderstand 



R 5 Schichtwiderstand 



R 6 Schichtwiderstand 



R 7 Sch 



Schichtwid 

V 



Schichtwid 



R 14 Schichtwiderstand 



1,5/5/100 TGL 31680/01 



0,33/5/100 TGL 31680/01 
0,047/10/160 TGL 36159 
0,015/10/160 TGL 3B139 
2,2/5/100 TGL 31680/01 



2,2/5/100 TGL 31680/01 



1/5/100 TGL 31680/01 



edvU-Z-33/50-63 TGL 35781 



EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781 







442 kOhm 0,5% 23.309 
TK 50 TGL 36521 



442 kOhm 0,5% 23.309 



442 kOhm 0,5% 23.309 

TK 50 TGL 36521 

442 kOhm 0,5% 23.309 

5 0 TG L.. 3 6521 

442 kOhm 0,5% 23.309 
TK 50 TGL 36521 



442 kOha 0,5% 23.309 
TK 50 TGL 36521 



13,3 kOlua 1% 23,922 
TK 100 TGL 36521 



13,3 kOha 1% 23.922 
TK 100 TGL 36521 



1,33 kOhm 0,5% 23.207 
TK 50 TGL 36521 



1 


s 


chichtwiderstand, 47 

veranderbar TG 


0 

L 


ha 2C^ 5 

27423 


13.1 



75 kOhm 2% 23.207 TK 100 
TGL 36521 



75 kOhm 2% 23.207 TK 100 
TGL 36521 





Btimnung 

Vorverstarker 100 /iV/ca 



- 00001 SL (4) 




BlattNrZ.. 









































































Diese Unierlage isi unser Eigen turn. 
MiBbraucb, Vcmelfdliigung oder 
MiiicilunQ an Driiie wird Verfolgi. 




R 15 S 



R 16 



R 17 
R 18 
9 Sc 






Benennung 


$aeh~Nn 


ide 


ra 


tan 


d 


14 kObm 0,5% 23.207 TK 50 
TGL 36521 


ide 




d 


14 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 
TGL 36521 



aiektr, Werte u. Bemerkungen 




R 28 Sohichtviderstand 
R 29 Schichtviders 



R 30 Schichtwid 



R 31 Schichtwiderstand 



R 32 Schichtwiderstand 



3 Schichtwiderstand 



261 kOhffi 2% 23 » 207 TK 100 
PGL 36521 



261 kOhm 2% 23.207 TK 100 
GL 36521 



10 kOhm 2% 23.207 TK 100 
GL 36521 






1 kOhra 2% 23.207 TK 100 
GL 36521 



1 kOhffl 2% 23.207 TK 100 
GL 36521 



3j 65 kOhffl 2% 23.20? TK 10 
GL 36521 



3,65 kOhm 2% 23.20? TK 10 
GL 36521 



6,81 kOhm 0,5% 23.207 
TK 






2,15 kOhm 1% 23.207 TK 50 
TGL 36521 



10 kOhm 2% 23.20? TK 100 

TGL 36521 

10 kOhm 2% 23.20? TK 100 
“GL 36521 


































































Diese Unierhge isi u>:ser Eigenium. 
MiBbrauch, Vcrvielfaltigung oder 
Mifieilung an Driite v/ird verfolgt 




R 41 



R 42 



R 43 



R 44 



R 45 



R 46 



R 47 



R 49 



R 50 



R 51 



R 52 



R 53 



R 54 



R 55 



R 56 



R 57 



R 58 



R 59 



6 




R 62. 



R 63 



R 65 



R 66 



Benermung 



Schichtvidersteuid 

Schichtwiderstaxid 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand, 

verSnderbar 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand, 

veranderbar 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand, 

veranderbar 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Sch icht widerst and 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand, 

veranderb 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schicht w i derst and 



3 


4 


Sach-Nn 


»hkir. Werie u. Bemerkungut 





5,36 kOhm 1% 23.20? 

TK 100 TGL 36521 

1 kOhm 10% 513.1010 
TGL 27^23 



1 kOhm 2% 23.207 TK 100 
frGL 36521 



1,4? MOhra 1% 23.412 TK 200 
GL 36521 



100 Ohm 2% 23.207 TK 100 
GL 36521 



100 Ohm 2% 23.207 TK 100 
GL 36521 



21,5 kOhm 0,5% 23.207 
TK 50 TGL 36521 



715 Ohm 0,5% 23.207 TK 50 
TGL 36521 



100 Ohm 10% 513.1010 
TGL 27423 

'2,26 kOhm 0,5% 23.207 

TK 50 TGL 36521 

■78,7 Ohm 2% 23.207 TK 100 
TGL 36521 



22 kOhm 5% 23.207 TK 100 
TGL 36521 



21,5 kOhm 0,5% 23.20? 
TK 50 TGL 36521 
‘ 19,6 kOhm 0,5% 23.20 
TK 50 TGL 36521 
■ 19,6 kOhm 0,5% 23.207 
TK 50 TGL 36521 



,25 kOhm 0,5% 23. 



1,87 kOhm 0,5% 23.20? 
TK 50 TGL 36521 



,81 kOhm 0,5% 23.207 
TK 50 TGL 36521 







27,4 kOhm 0,5% 23.207 
TK 50 TGL 36521 






Dargasfelli auf 



Tag 



Gez, 



Sf.ggpn 



VEB MeBapparaiewerk 
Schlotheim 




Bensanuag 




^ Vorverstarker 


100 yuV/cm 


SchaHtmllistsn-Nr. 




629.01 -.00001 SL 


(4) 


Ersatz flr 



BiiMprii 















































































Oiese Unierhgs isi unssr Etgenium. 
MiSbraach, Vcrvielfaltigung oder 
MiffeUung an Dniio wird verfolgi. 




Hekir. WsHe u. Bemerkungen 



R 67 
R 68 

R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 73 
R 7^ 
R 75 
R 76 
R 77 
R 78 
R 79 
R 80 
R 81 
R 82 
R 83 
R 84 
R 85 
E 86 
R 87 
R 88 
R 89 
R 90 
E 91 



Schichtwiderstand 
Schichtwiderstand, 
verdnderbar 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand, 

veranderbar 



Schicht widerst and 




Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand, 

verhnderbar 
Schicht widerst and , 

verSnderbar 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



2,05 kOhm 2% 23.207 

VK -inO TfiT. ^6^21 

4,7 kOhmlC^ 513.1010 

TGL 27423 

10 kOhm 2% 23.20? TK 100 

TGL 36521 

19,6 kOhm 0,5% 23.207 

TK 50 TGL 36521 

4,7 kOhffl 10% 513.1010 
TGL 27423 



21,5 kOhm 0,5% 23.20? 
TK 50 TGL 36521 



2 , 2 - 2 - 0 , 1-490. 2771-G 

TGL 26906 



78,7 kOhm 1% 23.207 TK 50 
TGL 36521 



9,09 kOhm 0,5% 23.207 
TK 50 TGL 36521 



14,7 kOhm 0,5% 23.20? 
TK 50 TGL 36521 



24,9 kOhm 0,5% 23.20? 
TK 50 TGL 36521 



10 kOhm 2% 23.207 TK 100 
TGL 36521 

10 Ohm 2% 23.207 TK 100 
TGL 36521 

'3'3 (31im"5% 23.207 TK luO 

TGL 36521 

10 kOhm 10% 513.1010 
TGL 27423 

220 Ohm 10% 513.1010.1 
TGL 27423 



10 kOhin 2% 23.207 TK 100 
TGL 36521 





Tag 




Schiciheim 



Btnsnnung 

Vorverstarker 


100 /iV/em 


SchatUtHUiiSfhdr, 

629.01 - 00001 


SL (4) 


Emafz fUr 



MaUNn 3 - 


















































Dwse Unteriagf^ ist uasci I'ig&fttuin. 
MfBbrauoh, VoryietfditigLiig odor 
M'iiieilung an Dniiu wird verfolyt 


































Diese Unterlago isi unscr £/ge/ifum. 
MiBbraacb, Vervieljalfigung odor 
Mitieilung an Dritte wird verfolgf. 





IVT 6 



VT 8 
VT 9 
VT 10 
VT 11 

VT 12 
VT 

vrn 




❖ 



; Werio u. 



VD 1 


Schalt diode 


SAY 30-L2/4 TGL 200-8466 


VD 2 


Schalt diode 


SAY 30-L2/4 TGL 200-8466 


VD 3 


Schaltdiode 


SAY 30-L2/4 TGL 200-8466 


VD 4 


Schaltdiode 


SAY 30-L2/4 TGL 200-8466 


VD 5 


Schaltdiode 


SAY 12-L2/4 TGL 25184 




Schaltdiode 


SAY 12-L2/4 TGL 25184 


m 


Schaltdiode 


SAY 12-L2/4 TGL 25184 





Transistor 


SF 137D TGL 200-8140 


Transistor 


SF 137D TGL 200-8140 


Transistor 


SC 307 D TGL 37871 


Transistor 


SC 307 D TGL 37871 


Transistor 


SC 307 D TGL 37871 


Transistor 


SC 307 D TGL 37871 


Transistor 


SF 137 D TGL 200-8140 


i Transistor 


SF 137 D TGL 200-8140 


[ 

Transistor 


SF 137 D TGL 200-8140 


Transistor 


SMY 60 TGL 32944 


Transistor 


SMY 52 TGL 26530 


Transistor 


SMY 52 TGL 26530 





Smimnung 




Vorver starker 


o 

o 

o 

B 


SohaltteimUn-Nr. 

629.01 - 00001 


SL (4) 


Ermiz fir 




BtaHNn.!^. 













































































D/ese Unierlago is: unssr Eigenium, 
MiBbrauch, Vorvieifdlfigung oder 
Mitieilung an Dntf^ v^ird varfolgi. 




2 



Benenmmg 



Steckdose f, MeBpunkte 



Steckdose f. MeQpunkte 



Steckdose f, MeCpunkte 



Steckdose f. MeSpunkte 




6AF 28042 



6AF 28042 
6AF 28042 



6AF 28042 



9leMr. Werie u. Bemerkung&n 



CSSR (Tesla) 




CSSR CTesla) 



CSSR (Tesla) 




Tag Name 




Schlofheim 



Benennung 

Vorverstarker 


100 /iV/cm 


SehaBMlUsian-Nr. 

629.01 - 00001 


SL (4) 


Emaiz fUr 



aUB.^ BUtH 



BloUNr.St. 











































